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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знания по физическим1.
основам  методов  исследования  и  диагностики  полупроводниковых  структур  микро  и
наноэлектроники.

1.2. Задачи дисциплины

Изучение  принципов  работы  и  механизмов  электрической  деградации1.
полупроводниковых приборов на основе моно и гетероструктур в процессе работы.

Изучение электрических, оптических и структурных методов исследования и диагностики2.
полупроводниковых гетероструктур.

Изучение  принципов  работы  оборудования  для  исследования  поверхности3.
полупроводниковых гетероструктур.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль профессиональной подготовки (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.01.05.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПК-1. Способен к
организации и
проведению
экспериментальных
исследований с
применением
современных средств и
методов

ПК-1.1. Знает способы организации и проведения экспериментальных
исследований

ПК-1.2. Умеет самостоятельно проводить экспериментальные
исследования

ПК-1.3. Владеет навыками проведения исследования с применением
современных средств и методов

ПК-5. Способен
планировать
проведение работ по
измерению параметров
электронных средств и
их компонентов

ПК-5.1. Знает основные характеристики различных электронных средств
и приборы, используемые для их измерения
ПК-5.2. Умеет использовать приборную базу для выполнения измерений
параметров электрических схем, узлов и отдельных компонентов
ПК-5.3. Владеет навыками проведения измерений для контроля и
диагностики электронных средств и их компонентов

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
2 семестр
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1 Вводная часть
2 Устройства на полупроводниковых гетероструктурах
3 Дефекты структуры и электрическая деградация полупроводниковых гетероструктур в
процессе работы.
4 Методы исследования полупроводниковых структур
5 Оборудование для исследования структуры твёрдых тел


